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Reflexionslichttaster

\nicht berichtigt oder zurlickgezogen.

J
(Type: OT18RT-DHTP-0100-S Art.—Nr.: 655.7918.004 05.05.98/051%
Allgemeine Kenndaten
Geh&usewerkstoff PA 6, rot
Werkstoff Lichtaustritt PA 12
79 Schutzart nach DIN IP 671
= 49 = Betriebstemperatur 0°C ... +70°C
T B} 9| Lagertemperatur —20°C ... +80°C
f Anschlufl3 / Leitungseingang
| 8 - Steckvetbindung? M12 X 1;4 — polig
= ] - -
< Optische Eigenschaften
w P
= Sensortyp nach DIN 44030
) . .
| L = Reflexionslichttaster
x
4 9 SW24 N Lichtart infrarot 880 nm
S = Fremdlichtfestigkeit > 10 kLux
Sonderheiten
Elektrische Kenndaten Bemerkungen
Reich / Tastweite S 100 mm Tastflache: Papier, wei3, 100 x 100 ;im
Hysterese H =15 % 10 — 20 % min. / max.
\ersorgungsspannung gU 10-36 VvV DC Verpolungs- und Transientenschutz
Leerlaufstrom ) <15 mA beiUg=24V, T=20C
Ausgang PNP — Transistor Ausgang schaltet nach
Schaltstrom thax 200 mA Induktionsschutz, kurzschluRfest (ksf)
Spannungsfall W <18V bei lnaxund T=20C
Ausgangsfunktion hellschaltend a
Schaltfrequenz f > 250 Hz O
Reaktionszeit (t <4ms O
Bereitschaftsverzégerung vi <15 ms beiUg=24V, T=20C
Sonderheiten / Anmerkungen
1 nur im verschraubten Zustand mit den dazugehdrigen Gegenstiicken
Anschlu3schema:
O T
4 0
3 % o _
Diese Kopie wird bei technischen Anderungen | Bernstein AG, Postfach 1164, D-32437 Porta Westfalica
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( Data Sheet A
Diffuse Reflective Sensor

J
(Type: OT18RT-DHTP-0100-S Part—-N0.655.7918.004 05.05.98/051%
Technical characteristics
Housing material PA 6, red
Beam-output material PA 12
B 79 N Degree of protection IP 67 INEMA 41)
49 Operating temperature 0°C...+70°C
';' 3; 1 B o 9 - Storage temperature -20°C ... +80°C
o Connection
i M ! plug socket; M12 x 1; 4 — wire
: Optical characteristics
2 N | Sensor type according to DIN 44030
| L ~ diffuse reflective sensor
4.2 || \sw24 - Transmitter infrared 880 nm
o = Extraneous light limit > 10 kLux
Special features
Electrical data Notes
Sensing distance nS 100 mm Kodak white card 100 x 100 nmfm
Hysteresis H =15% 10 — 20 % min. / max.
Input voltage B 10-36V DC Wrong Polarity and Transient Protection
No-load current d <15 mA atUg =24V, T=20C
Output PNP — Transistor Output is connected to the plus pole
Output current thax 200 mA S.C.P., Inductivity Protection
\oltage drop Y <18V at Imaxand T = 20°C
Output function L.A. U
Maximum cycle rate f > 250 Hz O
Reaction time it <4ms O
Starting delay o <15 ms atUg =24V, T=20C
Specials / Notes
1) only in fully locked position with it's plugs
Wiring Diagram:
<U> 1 o +
4 o
3 VL o _
Data Sheets are subjects to change Bernstein AG, P.o.box 1164, D-32437 Porta Westfalica
\without further notice. )




